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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов, обладающих 

научно-практическими знаниями в области материаловедения материалов для 

полупроводниковых преобразователей энергии, приобретение навыков решения 

материаловедческих задач, формирование научно обоснованного подхода к изучению 

свойств материалов для полупроводниковых преобразователей энергии. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с общей классификацией материалов 

для полупроводниковых преобразователей энергии, физико-химическими, 

электрическими и оптическими свойства материалов для полупроводниковых 

преобразователей энергии,  примерами реализации структур полупроводниковых 

преобразователей энергии, номенклатурой и техническими требованиями, 

предъявляемыми к материалам для полупроводниковых преобразователей энергии, 

основными научно-техническими проблемами, современными достижениями и 

перспективами развития материалов для полупроводниковых преобразователей энергии. 

2.  Место дисциплины  в структуре ОП  

  Изучению дисциплины предшествует формирование компетенций бакалавриата в 

дисциплинах «Физика», «Химия», «Физическая химия», «Полупроводниковые 

преобразователи энергии». 

Формируемые в процессе изучения дисциплины компетенции в дальнейшем 

углубляются выполнением индивидуальных заданий НИР и практики  и  служат основой 

для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  классификацию и требования к термоэлектрическим материалам,  свойства 

термоэлектрических материалов,  основные требования к материалам для 

фотоэлектрических преобразователей энергии,  свойства материалам для 

фотоэлектрических преобразователей энергии; 

Уметь: применять на практике полученные знания,  анализировать свойства 

материалов для полупроводниковых преобразователей энергии; 

Приобрести опыт определения свойств материалов для полупроводниковых 

преобразователей энергии. 

3.  Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие разделы: «Классификация и требования к 

термоэлектрическим материалам», «Термоэлектрические материалы», «Основные 

требования к материалам для фотоэлектрических преобразователей энергии», 

«Материалы для фотоэлектрических преобразователей энергии».  
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